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	M4나사 박스형 LT-UNIT 시리즈


	역률 트랜스듀서


	형식：LTPFUN－①②③④⑤⑥⑦


	주문 시의 지정 사항


	①종류


	②전압 입력 신호 (평형회로용) 


	③전류 입력 신호 (불평형회로용)


	④입력 주파수


	⑤출력 극성


	⑥출력 신호


	⑦부가 코드（복수항 지정 가능） 


	옵션 사양


	기기 사양


	입력 사양


	출력 사양


	설치 사양


	성능（스팬에 대한 %로 표시）


	규격＆인증


	단자 접속도


	외형 치수도（단위：㎜）＆단자 번호도



